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Transistores MOSFET 
Acumulación Deplexión 

Transistores JFET 
Corte  
Ecuación : 
 ID=0 
Condición de funcionamiento en corte:  
 Canal N: VGS < VT 
 Canal P: VT < VGS 

Corte  
Ecuación : 
 ID=0 
Condición de funcionamiento en corte:  
 Canal N: VGS < VT 
 Canal P: VT < VGS 

Corte  
Ecuación : 
 ID=0 
Condición de funcionamiento en corte:  
 Canal N: VGS < VP 
 Canal P: VP < VGS 

Saturación 
Ecuación : 
 ID = k (VGS- VT)

2 

Condiciones de funcionamiento en Sat.:  
 Canal N:  VT < VGS  
  VDS > VDSat 
 Canal P:  VGS < VT 

  VDS < VDSat 

Saturación 
Ecuación : 
 ID = k (VGS- VT)

2 

Condiciones de funcionamiento en Sat.:  
 Canal N:  VT < VGS  
  VDS > VDSat 
 Canal P:  VGS < VT 

  VDS < VDSat 

Saturación 
Ecuación : 
 ID = k (VGS-VP)2 

Condiciones de funcionamiento en Sat.:  
 Canal N:  VP < VGS < 0 
  VDS > VDSat 
 Canal P:  0 < VGS < VP 

  VDS < VDSat 
Óhmica  
Ecuación: 
 RDS=1/( k (VGS- VT)) 
Condiciones de funcionamiento en Ohm.:  
 Canal N:  VT < VGS 
  VDS < VDSat 
 Canal P:  VGS < VT 

  VDS > VDSat 

Óhmica  
Ecuación: 
 RDS=1/( k (VGS- VT)) 
Condiciones de funcionamiento en Ohm.:  
 Canal N:  VT < VGS 
  VDS < VDSat 
 Canal P:  VGS < VT 

  VDS > VDSat 

Óhmica  
Ecuación: 
 RDS=1/( k (VGS-VP)) 
Condiciones de funcionamiento en Ohm.:  
 Canal N:  VP < VGS < 0 
  VDS < VDSat 
 Canal P:  0 < VGS < VP 

  VDS > VDSat 
Nota:  VDSat=VGS-VT Canal N:  con VT > 0 
  Canal P:  con VT < 0 

Nota:  VDSat=VGS-VT Canal N:  con VT < 0 
  Canal P:  con VT > 0 

Nota:  k=IDss/VP
2 Canal N:  con VP < 0 

 VDSat=VGS-VP Canal P:  con VP > 0 
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JFET canal N y P MOS Acumulación canal N y P MOS Deplexión canal N y P 

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al
Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002.
Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.


